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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: DISPOSITIVOS ELECTRONICOS (L)
PLAN 2007 Tipo de Asignatura: Teorico - Practico
Clave: Créditos: 10 Caracter: Obligatoria Semestre: Quinto

Duracion del Curso Semanas: 16 Area de Conocimiento:  Electrénica
Horas: 96.0

Horas/Semana Teoria: 4.0
Practica: 2.0

MODALIDAD: CURSO - LABORATORIO

SERIACION INDICATIVA Analisis de Circuitos Eléctricos (L)
PRECEDENTE:

SERIACION INDICATIVA Electronica Analdgica (L) y Amplificadores Electronicos
SUBSECUENTE: (L) (Mod. Electroénica)

OBJETIVO DEL CURSO:

Analizar circuitos electronicos basicos, considerando el modelado y las limitaciones de los dispositivos, para
comprender el funcionamiento de los sistemas electronicos y sus aplicaciones.

TEMAS

HORAS

Nombre Teoria Practica

INTRODUCCION
CONCEPTOS DE FiSICA DE SEMICONDUCTORES

EL DIODO SEMICONDUCTOR Y MODELOS

EL TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA (TBJ)
EL TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET)
REGULADORES DE VOLTAIJE

OTROS DISPOSITIVOS

Total de horas

133



OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LOS TEMAS

TEMA I "INTRODUCCION"

Objetivo: Conocer la evolucion de la Electronica, sus aplicaciones y su interaccion con otras disciplinas,
asi como los conceptos fundamentales que se utilizaran durante el curso.

Contenido:
1.1 Bosquejo historico.
1.2 Aplicaciones.

[.3 Conceptos basicos: Sefial, transduccion, sefiales analdgicas y digitales, acoplamiento,
amplificaciéon y procesamiento. Ejemplos de sistemas analdgicos, digitales e hibridos.

TEMA 11 "CONCEPTOS DE FiSICA DE SEMICONDUCTORES"

Objetivo: Comprender cualitativamente los conceptos basicos de la fisica de los semiconductores para
aplicarlos en el analisis del comportamiento de los dispositivos de estado solido.

Contenido:
II.1 Modelo de bandas.
I1.2 Semiconductores intrinsecos y extrinsecos.
I1.3 Conduccion eléctrica en semiconductores.

II.4 Union P-N y -caracteristicas asociadas: densidad de carga, campo eléctrico, potencial
electrostatico, capacitancia y relacion I-V.

TEMA III "EL DIODO SEMICONDUCTOR Y MODELOS"

Objetivo: Analizar circuitos electronicos basicos que contienen diodos semiconductores.

Contenido:

III.1 Modelos de sefial grande.
II1.1.1 Modelo ideal.
II1.1.2 Modelo piezolineal.
III1.1.3 Modelo exponencial.

II1.2 Aplicaciones de los diodos semiconductores.
II1.2.1 Rectificadores de media onda y de onda completa.
II1.2.2 Recortadores.
I11.2.3 Sujetadores.
I11.2.4 Multiplicadores de voltaje.

II1.3 Modelo de sefial pequefia y sus aplicaciones.
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OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LOS TEMAS

I11.4 Diodo Zener.

I11.4.1 Estructura, funcionamiento y modelo.
I11.4.2 Aplicaciones como regulador de voltaje.

II1.5 Especificaciones del fabricante.

II1.6 Analisis y disefio de circuitos con diodos utilizando computadora.
TEMA IV “EL TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA (TBJ)”
Objetivo: Analizar y disefiar circuitos amplificadores de una etapa con transistores TBJ.
Contenido:

IV.1 Estructura, funcionamiento y curvas caracteristicas.

IV.2 Polarizacion.

IV.2.1 Configuraciones de polarizacion.
IV.2.2 Estabilidad del punto de operacion.
IV.3 Aplicaciones del transistor bipolar de juntura en C.D.
IV.3.1 Inversor y compuertas logicas.
IV.3.2 Reguladores de voltaje en serie y paralelo.
IV.4 Analisis del transistor bipolar de juntura en sefial pequena.
IV.4.1 Modelo del TBIJ.
IV.4.2 Amplificador en configuracion Base Comun.
IV.4.3 Amplificador en configuracion Emisor Comun.
IV.4.4 Amplificador en configuracion Colector Comun.
IV.5 Analisis del transistor bipolar de juntura en sefial grande.
IV.5.1 Rectas de carga en C.D. y en C.A.
IV.5.2 Maxima excursion simétrica.
IV.6 Especificaciones del fabricante.
IV.7 Anélisis y disefio de amplificadores con TBJ utilizando computadora.

TEMA V “EL TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO ( FET)”

Objetivo: Analizar y disefar circuitos amplificadores de una etapa con transistores de efecto de campo
(FET).

Contenido:

V.1 Estructura, funcionamiento y curvas caracteristicas.

V.2 Polarizacion.
V.2.1 Configuraciones de polarizacion.
V.2.2 Estabilidad del punto de operacion.
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OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LOS TEMAS

V.3 Aplicaciones del transistor de efecto de campo.

V.4 Analisis del transistor de efecto de campo en sefial pequefia.
V.4.1 Modelo del FET.
V.4.2 Amplificador de compuerta comun.
V.4.3 Amplificador de drenaje comtin
V.4.4 Amplificador de fuente comun.

V.5 Analisis del transistor de efecto de campo en sefial grande.
V.5.1 Rectas de carga en C.D. y en C.A.
V.5.2 Maxima simetria de excursion.

V.6 El transistor MOSFET.

V.7 Andlisis y disefio de amplificadores con FET utilizando computadora.

TEMA VI “REGULADORES DE VOLTAJE”

Objetivo: Analizar y disefar circuitos reguladores de voltaje, discretos y disefiar fuentes de voltaje
reguladas con circuitos reguladores integrados.

Contenido:
VI.1 Reguladores de voltaje usando diodos zener y transistores.
V1.2 Reguladores integrados y especificaciones del fabricante.
V1.3 Fuentes de potencia.
V1.4 Analisis y disefio de reguladores de voltaje utilizando computadora.

TEMA VII  OTROS DISPOSITIVOS.

Objetivo: Analizar circuitos con dispositivos opticos y de potencia.

Contenido:
VII.1 Diodos emisores de luz.
VII.2 Fotodiodos y fototransistores.
VIIL.3 Optoacopladores.

VIL4 TRIAC y SCR.
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SUGERENCIAS DIDACTICAS ELEMENTOS DE EVALUACION

Exposicion oral

Exposicion audiovisual

Ejercicios dentro de clase Examenes Parciales

Ejercicios fuera del aula Examenes Finales

Seminarios Trabajos y tareas fuera del aula

Lecturas obligatorias Participacion en clase
Trabajos de investigacion Asistencia a practicas
Practicas de taller o laboratorio Otros

Practicas de campo

Otros

PERFIL PROFESIOGRAFICO DE QUIENES PUEDEN IMPARTIR LA ASIGNATURA

Licenciatura en Ingenieria Mecanica Eléctrica, Ingenieria Eléctrica y Electronica o licenciaturas cuya
formacion le permita impartir la asignatura de manera correcta. Deseable haber realizado estudios de

posgrado, contar con experiencia docente o haber participado en cursos o seminarios de iniciacion en la
practica docente.
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